FILTERTEIL 07 014
UNIVERSALFILTER 07075
Teil 2

bJIOK ®UTIBTPA 07074
VHUBEPCAJIbHbBI ®UWITIBTP
071075

Yactb 2

07074 HIGH-PASS [LOW-PASS
FILTER UNIT

07075 GENERAL PURPOSE
FILTER

Part 2




Bedienungsanleitung

Teil 2

NHCcTpyKunAa no obecnyxumusaHuio
YacTtb 2

Instruction Manual

Part2

FILTERTEIL 01 014
UNIVERSALFILTER 01015

BNIOK ®UNbTPA 01 014
YHUBEPCANbHbIA ®UNLTP 01015

01 014 HIGH-PASS/LOW-PASS FILTER UNIT
01015 GENERAL PURPOSE FILTER

VEB ROBOTRON-MESSELEKTRONIK>OTTC SCHON<DRESDEN
DDR-8012 Dresden,Lingnerallee 3,PostschlieBfach 211



Inhaltsverzeichnis

Bild 13 Filterteil 01 014, Innenansicht
Leiterkartenansichten-Position der Bauelemente
Dargtellung von Anschlufbelegungen
Erlduterungen zu den Schaltteillisten
Schaltteillisten

Erlsuterungen zu den Leiterplattenansichten und
Stromlaufpldnen

Stromlaufpldne- 41 Blatt A3

o

Cozneprarme

Puc. I3 Exnox funsTpa OI 0I4, Bum BHyTDH

BrmH IeYaTHHX IarT-PacpojioxeHue meTasell

Buy 38HATOCTH TOTKINYESHUR

TlosscHEHNST K TIEPEevHD BJAEMEHTOB CXEMH

Cnemmfuraima peTaneil cxeMu

TIOSICHEHUS K BUEOM NeUaTHHX maT (IIOBMLMA meTajeil) u cxemaM
TOHKOT[OXOXTCHAL

CxeMH coemmueruii- I JucT AR

Contents

Pig. 13 01 014 High~pass/Low-pass Filter Unit, Interior View
View ofﬁPrintet Circuit Cards~Component Location

Statement of Connection Reservations

Explanation of the List of Circuit Elements

List of Circuit Elements

Explanation with Respect to P.C. Board Illustrations and
Wiring Diagramms

Wiring Diagramms- 4 Sheet A3

O W o\

- 18

o o\

10
1"

18

[@ 2 I RN}

18



X6
X1

X2 X3

X8

A2 S$1:2 S1 A3
S1:1 S4

YCDT.net

A1=-X1 A1 $2 S3 Rt

Bild 13
FILTERTEIL 01014

Seitenansicht von links
Position der Bauelemente und Baueinheiten

Puc. 13
EHOK PUNETPA 01014

Bug :06oky, cnea
Pacrionoxenue pev:19ein 1 ysnos

Fig. 13

O"i 014 HIGH-PASS/LOW=PASS FILTER UNIT
Left-hand Side View
Componeni Location and Sub-Assemblies



T Y€ 8LS ¥OLVHO3IINI v 'puUZ UOIISSU] JO MSIA uo§18207 uaucdwo)
dOLVdJALHA guHemeHoo mHodo.LD 00 Wiy USLUELIT SUHINOUOUIR
ejiessBumjon}sey yoisuy 9lusowalaneg 1ap uoi}isod

HOLVYIILNI




871EZ 8LS H3IdINdWVY v
pu3 Uol3lesuj Jo MBIA

AIr3LNIrndL BUH2mMeH20 [gHedoLD 00 Ung
HINYVLISHIA ojlessBumon}sey ysisuy

uoi3eo07 Jusuodwo
YieueLal anHaXouoUud.d
ajuawajaneg Jap uollisod

i S¢y.
T 0.2,
~.,\m.\\..\..\x 2 .m\rx{ ,,W..af.

Qr SA

N M




Ansicht Bestiickungsseite

Bun co CTOPOHb! OCHaUEHWA
View of Insertion End

Schalterplatte

Brangammag mnigrs
A Switch plate 578 228.7

Darstellung von AnschluBbelegungen

Im folgenden Abschmit

t sind die AnschluBbelegungen der sktiven Bauelemente, der
Schalter und Relais

sowie des Netzwerkes dargestellt,

Bun 3aHATOCTY HONKINIEHIH

Huxe IPUBOIUTCA CIMCOX 38HATOCTH MONKIOYESHIH SKTUBHHX MONyJei, BHKINYaTeJell u pexe,
a TaKke PEeBUCTOPHOH CYeMH.

Representation of Conmnection Reservations

The following passage represent connection reservations of activ components,
switches and relays as soon as network.
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Erluterungen zu den Schaltteillisten

Um mbgliche Mifverstiéndnisse zu vermeiden, ist die Schaltteilliste deutschsprachig,

Zur bequemeren Benutzung ist im folgenden jedoch eine nach dem deutschen Alphabet
geordnete Gegeniiberstellung der deutschen und der entsprechenden russischen und

englischen Begriffe zu finden.
Hinweis: Das Recht, #dquivalente Typen zu verwenden, ist vorbehalten.

TlogcHesna K NEPEYHl BJIEMEHTOB CXEMH

Bo uBOEKAHIE OIMGOK IepedeHb 3JIEMEHTOB CXEMH HAIMCaH Ha HEMEIKOM S3HKE. OmHaKO
yIOGHOTO NONBBOBAHWA HUXE IPWBOATCS CONOCTEBICHAA HEMELEHX U COOTBETCTBYIMUX
DyCCKUX U aHTVMACKUX NOHATHH, YUIOPAZOYEHHHX TO HEMEIKOMY anfaBuTy.
pmeusrme: My ocTaBifem 3a coCO# IpaBO UCHONE30BATH SKBUBANGHTHHE THIH.

Ligt of Circuit Elements

To avoid any possible ambiguity, the list of circuit elements is in German,For
the convenience of the User, however, a compilation is included which gives the
rispective terms in alphabetical order together with the English and Russian

equivalents.

NQOTE: The rigth to use similar components of other make is reserved whenever

deemed necessary.

Buchse

Diode
Drehschalter
Fagsung
Gleichrichterdiode
Integrator
Elyt-Kondensator
HPF=Steckdose
Kondensator
KP-Kondensator
Relais -
Schaltdiode
Schalter
Schalterplatte
Schaltkreis
Scheibentrimmer

Schichtdrehwiderstand

Schichtwiderstand
Schichitwiderstand,
verinderlich
Steckerleiste
Transistor
Verstérker
Widerstandsnetzwerk

T'nesmo
Imor,

HloBOpPOTHHEE NepeRInYaTeNh

Hoxons
BunpavmTenbHHE mHOx
YrTerparop

JIeKTPOIUTHYECKNE KOHTEHCATOD

BY-pozeTra,

Koumercarop
TNonmuadwprnii KOHIEHCATOD
Pere

TlepernwuaTeJHHE OUOT,
lleperyuaresns
Brwuammad mraTa
JloTmgecrasa cxema
IMCROBHHE MOMCTpOeUHHTE
ROHIEHCATOD

llneToynu# 1€ pPEMEHHHT
PE3UCTOD

lineroynsit pe3mcTOP
llnexHounull HENPOBOJIOYUHHI
DPEBUCTOD IIepPEeMEeHHHHR
lirexepHas wroMOIKA
TpansuCTOD

Jcumrens

PeBUCTOpHAA CXeMa

Socket

Diode

Rotary switch
Socket

Diode dedektor
Integrator
Elektrolytic capacitor
R,-f., plug socket
Capacitor

Polyester capacitor
Relay

Switching diode
Switch

Switchplate
Switching circuilt
Disk trimmer

Rotary film resistor

Pilm resistor
Veriehle film resistor

Plug socket
Transistor
Amplifier
Regigtor network



SL 1

Schaltteilliste List of Circuit Elements
Ezg? gﬁEZPNummer Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen
MKD~
Ié'gasH_ % neramu Haume 30 Banue OC0o3HauUeHMe IO HOpME lIpumeyanusa
Item %ﬁgz-Number Designation Standard Specification Notes
Filterteil 01 014
A1 578 231.8 Verstirker
A2 578 234.2 Integrator
A3 567 698.7 Pagsung, vollst,
S 1 578 227.0 Schalter
S 2 813 086.2 Drehgchalter 8A2/1-6/12/A6%20 MKD~S 5032
S 3 810 219.2 Drehschalter 842/1=4/12/A6x20 MKD-S 5032
S 4 556.915.3 Schalter, kompl.
R 1 820 620.6 Schichtdrehwiderstand 50 ki 1=-12 D1=665 TGL 9100
X1 808 249,2 HF-Steckdose 22-6 TGL 200-3800
L2 808 249.2 HF~Steckdose 22-6 TGL 200=3800
X3 808 249.2 HP-Steckdose 22-6 TGL 200-=3800
X 6 808 249.2 HP-Steckdose 22=6 TGL 200-~3800
X8 812 15%0.0 Buchse 112/10 TGL 26 908=~AG
Verstirker 578 231.8
A 1 und
A 2 818 991.0 Schaltkreis B 341 D=TGL 35 515
C1 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S=MKD-S 5043
c 2 812 716.8 Kondensator SDVU 10/S=MKD-=S 5043
c3 820 612.6 Kondensator SDVO=N 750~68/10-400
TGL 24 099 .
C 4 15 644.5 Kondensator SDV0=V11/50-400 TGL 24 099
g 2 812 716.8 Kondensator SDVU 10/S~-MKD=S 5043
und
¢ 7 803 353.1 Elyt-Kondensator 100/25 TGL 7198-1S
C8 814 379%.5 Kondensator SDVO=NP C~4,7/0,5=400
TGL 24 099
c9 803 348.4 Elyt=Kondensator 10/25 TGL 7198-1S
¢ 10 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S=MKD=S 5043
¢ 11 815 135.2 Kondensator SDVO=N150=22 /10=400
TGL 24 099
c 12 815 512.2 Kondensator SDVO=N150-10/10=-400
TGL 24 099
C 13 und
C 14 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S-MKD-S 5043
C 15 813 448.0 Kondensator SDV0=~P100-=1,/0,5=400
: TGL 24 099
¢ 16 815 511.4 Kondensator SDVYO~-NT750-10/10=100
TGL 24 09%
C 17 und
C 18 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S-MKD-S 5043
C 19 815 217.7 Kondensator SDV0O=V=0,22/50=400
TGL 24 099
¢ 20 und
C 21 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S=-MKD=S 5043
¢ 22 816 194,0 Kondengator EDVU=-P100~2,2/0,5 TGL 24 400
C 23 578 244,.7 Kondensator
C 24 578 245.5 Kondensator
C 25 820 616.7 KS~Kondensator 4 499500/0,5/25 TGL 33 965
C 26 820 615,0 KS=Kondensator A 4930/0,5/63 TGL 33 965
Cc 27 820 614.2 KS=-Kondensator A 448/1/63 TGL 33 965
C 28 819 919.0 Scheibentrimmer DU 3/12=10 TGL 200-8493
¢ 29 820 611.8 Kondensator SDVO=N150~39/10=-400
TGL 24 099
g 32 . 816 006.4 Kondensator SDVU 22/S=MKD~S 5043
is
K 4 820 618.3 Relais GBR 111=10=2 AU {0~
' TGL 32 442
R 1 816 171.5 Schichiwiderstand 1 kit 2% 250,207

TK 200 TGL 8728
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MKD-

bez. Sach-Nummer Benennung Standardbezeichnung ] Bemerkungen
2 818 046.1 Schichiwiderstand 6,8 ki 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
3 817 553.6 Schichtwidersiand 820 ¢ 2 % 250,207
- K 200 TGL 8728
4 816 141.8 Schichtwideratand 100 ke 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
5 800 363.0 Schichiwiderstand 820 & 5 % 25.412 TGL 8728
6 816 155.5 Schichtwiderstand 30 kQ 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
i 818 553.8 Schichtwidsrstand 5,6 ki 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
8 819 733.2 Schichtwiderstand 9,1 kX 1 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 9 818 551.3 Schichtwiderstend 2,2 ki 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 10 818 530.4 Schichtwiderstand 8,2 & 2% 250,207
: TK 200 TGL 8728
R M1 816 160.2 Schichtwiderstand 15 k¢ 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 12 819 733.2 Schichtwiderstand 9,1 K2 1 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 13 813 323.8 Schichiwiderstand 1ke 5% 25.207 TGL 8728
R 14 820 608.7 Schichtwiderstand 1,7 k&2 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 15 818 550,5 Schichitwiderstand 1,2 ki¢ 2 % 250,207
’ . TK 200 TGL 8728
R 16 813 323.8 Schichtwiderstand 1 ke 5 % 25,207 TGL 8728
R 17 818 046.1 Schichtwiderstend 6,8 kit 2 % 250,207
TK 200 TGL 3728
R 18 813 838.8 Schichiwiderstand 10 ki¢ 5 % 25.207 TGL 8728
R 19 813 845.1 Schichtwiderstand 1 MQ 5 % 25,207 TGL 8728
R 20 818 530.4 Schichtwiderstand 8,2 2 2% 250,207
TK 200 TGL 8728 -
R21 817 695.5 Schichtwiderstand 100 & 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 22 818 537.8 Schichtwiderstand 82 ¢ 2% 250,207
TK 200 TGL 8728
R 23 818 551.3 Schichtwiderstand 2,2 kit 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 24 813 321.3 Schichtwiderstand 100 & 5 % 25.207 TGL 8728
R 25 817 018.7 Schichiwiderstand 4T & 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728 )
R 26 803 200.8 Schichtdrehwiderstand S50 kQ 1-05=-554 TGL 11 886
R 27 818 552.1 Schichtwiderstand 2,7 k¢ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 28 &16 937.8 Schichtwiderstand 8,2 kit 2 % 250,207
- TK 200 TGL 8728
R 29 800 125.1 Schichtwiderstand 1,8 k¢ 5 % 25.311 TGL 8728
R 30 814 304.7 Schichtwiderstand 2C k& 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R A 818 551.3 Schichtwiderstand 2,2 k2 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 32 803 186.8 Schichtdrehwiderstand S 500 @ 1=05=554
TGL 11 886
R 33 818 551.3 Schichiwiderstand 2,2 ki 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 34 816 155.5 Schichtwiderstand 30 kKX 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 35 816 160.2 Schichtwiderstand 15 k¢ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 36 816 971.4 Schichtwiderstand 13 k& 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 37 803 190.7 Schiehtdrehwiderstand S 2,5 k& 1=05=554
TGL ‘11 886
R 38 813 323.8 Schichtwiderstand 1 ks 5% 25.207 TGL- 8728
B 39 820 609,.5 Schichtwiderstand 6,5 kit 1 % 250,207
TK 200 TGL 38728
40 816 163.5 Schichtwiderstand T,5 k¢ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
41 816 162.7 Schichtwideratand 10 k&2 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
42 816 160,2 Schichtwiderstand 15 ke 2 % 250,207

0 O W

TK 200 TGL 8728
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Ig‘;z ?" lsma(g};—l\lumm ep Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen
R 43 820 609,5 Schichtwiderstand 6,5 kit 1 % 250.207
: TK 200 TGL 8728
R 44 816 171.5 Schichtwiderstand 1 ku 2 % 2500207 .
TK 200 TGL 8728
R 45 813 323.8 Schichtwiderstand 1 ke 5% 25,207 TGL 8728
R 46 813 840.2 Schichtwiderstand 22 k¢ 5 % 25.207 TGL 8728
R 47 814 304.7 Schichtwiderstand 20 ki 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 48 818 550.5 Schichtwiderstand 1,2 kiz 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 49 813 323.8 Schichtwiderstand 1 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 50 813 321.3 Schichtwiderstand 100 & 5 % 25.207 TGL 8728
R 51 814 304.7 Schichiwiderstand 20 kit 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 52 816 158.8 Schichtwiderstand 20 kiz 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 53 818 552.1 Schichtwiderstand 2,7 k2 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 54 814 299.5 Schichtwiderstand 7,5 ki¢ 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 55 817 856.3 Schichtwiderstand 1,9 ki 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 56 814 299.5 Schichtwiderstand 7.5 kiz 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 57 814 646.8 Schichtwiderstend 5,35 k¢ 0,5 % 250,207 -
R TK. 100 TGL 8728
R 58 814 304.7 Schichtwiderstand 20 k& 0,5 % 250.207
TK 100 7TGL 8728
R 29 814 850.0 Schichitwiderstand 510 k¢ 5 % 25.207 TGL 8728
R 60 und
R 61 816 616.6 Schichtwiderstand 150 & 1 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 62 816 178,0 Schichtwiderstand 510 & 0,5 % 250.207
TK 100 TCL 8728
R 63 820 610.1 Schichtwiderstand 9,55 kK& 1 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 64 814 542.6 Schichitwiderstand 100 kic 0,5 % 2504207
TK 100 TGL 8728
R 65 814 304.7 Schichtwiderstand 20 ki¢ 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 66 816 426.0 Schichtwiderstand 19 k¢ 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 67 815 611.5 Schichtwiderstand 1kic 1% 250,207
TK 100 TGL 8728
R 68 3803 200.8 Schichtdrehwiderstand S 50 kiz 1=05=554 TGL 11 886
R 69 816 147.5 Schichtwiderstand 62 kit 2 % 23.207
TK 200 TGL 36 521
R 70 und
RT71 816 424.4 Schichiwiderstand 33 k2 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 72 816 426.3 Schichtwiderstand 16 kK2 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 73 817 648.1 Schichtwiderstand 13 kK 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 74 815 609.2 Schichtwiderstand 820Q 1% 250,207
TK 100 TGL 8728
R 75 817 858.8 Schichitwiderstand 6,2 k& 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 76 815 611.5 Schichtwiderstand 1 k8 1% 250,207
TK 100 TGL 8728
R T7 814 850.0 Schichtwiderstand 510 k&& 5 % 25.207 TGL 8728
R 78 814 299.5 Schichtwiderstand 7,5 k&t 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
RT79 816 155.5 Schichtwiderstand 30 k& 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 80 813 323.8 Schichtwiderstand 1k 5% 25.207 TGL 8728
R 81 816 415.6 Schichtwiderstand 120 k& 5 % 25.207 TGL 8728
R 82 820 609.5 Schichtwiderstand 6,5 ki 1 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 83 816 160,2 Schichtwiderstand 15 k@ 2 % 250,207
. TK 200 TGL 8728
R 84 820 609,5 Schichtwiderstand 6,5 kQ 1 % 250,207

TK 200 TGL 8728
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%g:? gﬁEZFNummer Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen
R 85 814 304.7 Schichtwiderstand 20'kQ 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 86 816 171.5 Schichtwiderstand 1 ki 2% 2506207
TK 200 TGL 8728
R 87 818 550.5 Schichtwiderstand 1,2 K2 2 % 2504207
TK 200 TGL 8728 -
R 88 813 830.6 Schichtwiderstand 470 & 5 % 25.207 TGL 8728
R 89 816 170.7 Schichtwiderstand 1,6 k2 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 90 816 155.5 Schichtwiderstand 30 k¢ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R M 814 304.7 Schichtwiderstand 20 k@ 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R G2 819 T733.2 Schichtwiderstand 9,1 k& 1 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 93 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kK¢ 5 % 25,207 TGL 8728
R 94 816 160.2 Schichtwiderstand 15 k& 2 % 250.207
_ : K 200 TGL 8728
R 95 819 733.2 Schichtwiderstand 9,1 ke 1% 250.207
TK 200 TGL 8728
R 96. 813 323.8 Schichtwiderstand 1 k& 5% 25.207 TGL 8728
R 97 817 554.4 Schichtwiderstand 1,5 k& 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 98 816 155.5 Schichtwiderstand 30 ki 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 99 813 323.8 Schichtwiderstand 1k 5% 25.207 TGL 8728
R 100 814 850.0 Schichtwiderstand 510 ki¢c 5 % 25.207 TGL 8728
R 101 819 976.0 Schichtwiderstand, 47 ki 20 % 513 813
verdnderlich TGL 27 423
R 102 818 550.5 Schichtwiderstand 1,2 k& 2 % 250,207
: TK 200 TGL 8728
R 103 813 323.8 Schichitwiderstand 1 k& 5 % 25.207 TGL 8728
R 104 818 551.3 Schichtwiderstand 2,2 k@ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
Vv 1 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200~8466
g % d812 634.3 Diode SZX 21/6,8 TGL 27 338 1L2/4
un
V 4 814 975.1 Diode SZX 21/1 TGL 27 338 12/4
¥ 5 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200=8466
g g d812 634.3 Diode SZX 21/6,8 TGL 27 338 12/4
un
vV 8 819 574.0 Trangistor
V 9 und
¥ 10 814 054.2 Transistor SC 236 BE~TGL 27 147
v 11 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200~8466
V 12 819 950.2 Transistor
V13 816 179.7 Transistor SC 239 E=-TGL 27 147
v :g 807 821.3 Transistor SP 127 D=TGL 200-8439
v und
v 16 814 054.2 Trangistor SC 236 E=TGL 27 147
v 17 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200~-8466
vV 18 820 619.1 Gleichrichterdiode SY 360/05
v 19 819 574.0 Transistor
vV 20 814 054.2 Transistor SC 236 E-TGL 27 147
v a1 d807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200=8466
V 22 un
vV 23 816 3%5.0 Trensistor SC 238 E=TGL 27 147
V 24 814 054.2 Trangistor SC 236 B=-TGL 27 147
v 22 d807 821.3 Transiator SEF 127 D=TGL 200=-8439
V 26 un
v 27 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200-8466
vV 28 812 634.3 Diode SZX 21/6,8 TGL 27 338 L2/4
V 29 und
vV 30 819 574.0 Trangistor
V 31 und
vV 32 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200-8466
v 33 819 574.0 Transistor
vV 34 814 054.2 Transistor SC 226 E~TGL 27 147
vV 35 816 395.0 Transistor SC 238 E-TGL 27 147
Vv 36 819 574.0 Transistor
vV 37 820 358.2 Transistor SMY 52 TGL 26 530
V 38 819 574.0 Transistor KT 3107 B
Vv 39 820 358.2 Trangigtor SMY 52 TGL 26 530



Kurz- MKD-

Benennung

Standardbezeichnung

" Bemerkungen

bez. Sach=Nummer
V 40 816 395.0
vV 41 819 574.0
V 42 820 358.2
V 43 819 950.2
V 44 820 358,2
V 45 816 179.7
V 46 820 358,2
V 47 819 574.0
V 48 und

V 49 816 395.0
1 809 52643

Integrator 578 234.2

1 814 089.7
bis
816 006.4
818 022.8
816 194.0
819 919.0
820 611.8

816 006.4
578 244.7
578 245.5
820 616.7
820 615.0
820 614.2
818 022.8
816 194.0
819 $15.0
20 820 £11.8

21 816 006.4
22 578 244,7
23 578 245.5
24 820 616.7
25 820 615.0
26 820 614.2
27 818 022.8
28 817 998.2
819 919.0
30 820 611.8

kY| 816 006.4
32 578 244.7
33 578 245.5
34 820 616,7
35 820 615.0
36 820 614.2
37 816 006.4
38 803 349.2
39 810 T47.8
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40 819 478.0
1 816 415.6
2 816 155.5
3 bis
T 813 845.1
8 816 170.7
9 816 155.5

10 814 304.7

11 und

12 819 T733.2

13 816 160,2

14

1

und
5 813 323.8

Trangistor
Trangistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Transistor
Steckerleiste

Schaltkreis

Kondengator
KT=Kondensator
Kondensator
Schelbentrimmer
Kondengator

Kondensator
Kondensator
Kondensator
KS=Kondensator
KS=Kondensator
KS=-Kondengator
KT=-Kondensator
Kondensator
Scheibentrimmer
Kondengator

Kondensator
Kondensator
Kondensator
KS-Kondensator
KS-~Kondensator
KS—Kondensator
KT=Kondensator
Kondensator
Scheibentrimmex
Kondensator

Kondengator
Kondensator
Kondensator
KS=Kondensator
KS=Kondensator
KS~-Kondensator
Kondensator

Elyt—-Kondensator

T-Kondensator
Kondengator

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichitwideratand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichiwiderstand

Schichtwiderstand

.TK 200

SC 238 E~TGL 27 147

SMY 52  TGL 26 530
SMY 52  TGL 26 530
SC 239 B~IGL 27 147
SMY 52 TGL 26 530

SC 238 E~TGL 27 147

D100 D~TGL 26 152

SDVU 22/S=MKD=S 5043
220/10/630 TGL 200-8424
EDVU=-P100~2,2/0,5 TGL 24 100
DU 3/12=10 TGL 200-8493
SDVO=N150=39/10-400

TGL 24 09Y

SDVU22/S=NKD~S 5043

TN

A 49900/0,5/25 TGL 33 965

A 4930/0,5/63 TGL 33 965

A 448/1/63 TGL 33 965
220/10/630 TGL 200-8424
EDVU=P100-2,2/0,5 TGL 24 100
DU 3/12-10 TGL 200~84Y3
SDVO~N150-39,/10-400

TGL 24 099 -

SDVU 22/5~MKD=S 5043

A 49900/0,5/25 TGL 33 965

A 4930/0,5/63 TGL 33 965

A 448/1/63 TGL 33 Y65
220/10/630 TGL 2008424
EDVU=-P100-6,8/0,5 TGL 24 100
DU 3/12=10 TGL 200-8493
SDVO=1150=39/10=400

TGL 24 099

SDVU 22/5<MKD=-S 5043

A 49900/0,5/25 TGL 33 965

4 4930/0,5/63 TGL 33 965

A 448/1/63 TGL 33 965
SDVU 22/S~MKD~S 5043

10/25 TGL 7198-18

4,7/10 TGL 200-8519
EDVU=N150-150/10 TGL 24 100
120 k2 5 % 25.207 TGL 8728
30 kiz 2 % 250,207

TK 200 TGL 8728

1M2 5% 25.207 TGL 8728
1,6 K& 2 % 250,207

TGL 8728

30 ke 2% 250,207

TK 200 TGL 8728

20 kic 0,5 % 250.207

TK 100 TGL 8728

9,1 k& 1% 250,207
K 200 TGL 8728
15 Kz 2 % 250,207
7K 200 TGL 8728

1 ki 5% 25,207 TGL 8728 .
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Egg?" giﬁLrNummer Benennung Standardbezeichnung ‘Bemerkungen
R 16 818 550.5 Schichtwiderstand 1,2 k& 2 % 250.207
TK 200 TGIL 8728
R 17 813 323.8 Schichtwiderstand 1k 5% 25,207 TGL 8728
R 18 818 551.3 Schichtwidevetand 2,2 ke 2% 250.207
T4 200 TGl 8728
R 19 816 170,.7 Schichtwidersiand T:6 ke 2% 250,207
TK 200 TGL 8728
R 20 816 155.5 Schichitwiderstand 30 kQ 2% 250,207
TK 200 TGL 8728
R 21 814 304.7 Schichiwiderstand 20 k& 0,5 % 250.207
TK 100 TGL 8728
R 22 _
R 23 819 T733.2 Schichiwiderstand S, k¢ 1 % 250.207
TK 200 TP3L 8728
R 24 816 160.2 Schichtwiderstand 15 ki 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 2%
R 26 813 323.8 Schichtwiderstand 1 ki 5% 25,207 TGL 8728
R 27 &18 550,5 Schichtwiderstand 1,2 k& 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 28 813 323.8 Schichtwiderstand 1k 5% 25.207 T4L 8728
R 29 818 551.3 Schichtwiderstand 2,2 k2 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 30 816 170.7 Schichtwiderstand 1,6 k& 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 31 816 155,.5 Schichtwiderstand 30 k& 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 32 814 304.7 Schichtwiderstand 20 k@ 0,5 % 250,207
TK 100 TGL 8728
R 33
R 34 819 733.2 Schichiwiderstand 9,1 kQ 1% 250.207
T 200 TGL 8728
R 35 816 160.2 Schichtwiderstand 15 kQ 2 % 250,207
¢ TK 200 TGL 8728
R 3
R 37 813 323.8 Schichtwiderstand 1k 5% 25.207 TGL 8728
R 38 814 850.0 Schichtwiderstand 510 ki 5 % 25.207 TGL 8728
R 39 818 085.5 Schichiwiderstand, 47 K 20 % 513.813
verdnderlich TGL 27 423
R 40 813 323.8 Schichiwiderstand 1k 5 % 25.207 TGL 8728
R 4 818 550.5 Schichtwiderstand 1,2 k2 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 42 &18 551.3 Schichtwiderstand 2,2 kQ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 43
R 44 814 670.8 Schichtwiderstand 120 Q 5 % 25.207 TGL 8728
R 45 803 188.4 Schichtdrehwiderstand 5 1 k&2 1=05-=554 TGL 11 886
R 46 816 970.6 Schichtwiderstand 9,1 k2 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 47 816 972.2 Schichtwiderstsnd 22 kQ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 48 816 934.5 Schichtwiderstand 1,8 k& 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 49 816 972.2 Schichtwiderstand 22 k& 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 50 816. 970.6 Schichtwidergtand 9,1 k¢ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 51 816 972.2 Schichtwiderstand 22 k2 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 52 318 550.5 Schichtwiderstand 1,2 k& 2 % 250.207
) TK 200 TGL 8728
R 53 803 188.4 Schichtdrehwiderstand S 1 k& 1-05-554 TGL 41 886
R 54 816 970.6 Schichtwiderstand 9,1 kR 2 % 250.207
TK 200 TGL 8728
R 55 816 972.2 Schichtwiderstand 22 kQ 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 56 816 970.6 Schichtwiderstand 9,1 kk 2 % 250,207
TK 200 TGL 8728
R 57 816 157.1 Schichtwidergtand 24 ¥Q 2 % 23,207
) TK 200 TGL 36 521
R 58 813 843.5 Schichtwiderstand 470 kQ 5 % 25.207

TGL 8728
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Kurz~ MKD-

ez, Sach-Nummer Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen
R 59 813 840,2 Schichtwiderstand 22 k¢ 5 % 25.207 TGL 8728
R 60 814 042.1 Schichiwiderstand 15 ke 5 % 25.207 TGL 8728
R 61 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k¢ 5 % 25.207 TGL 8728
R 62 800 361.4 Schichtwiderstand 620 @ 5 % 25.412 TGL 8728
Vv 1 819 574.0 Transistor
V 2 819 950.2 Transistor
v 3 816 179.7 Transistor SC 239 B~TGL 27 147
V 4 819 574.0 Pransistor
V 5 und
v 6 b 816 395.0 Transistor SC 238 E~TGL 27 147
Vv 7 bis
V11 820 358.2 Transigtor SMY 52-TGL 26 530
V12 819 574.0 Trangistor
V13 819 550,.2 Transigtor
V 14 816 179.7 Transistor SC 239 E=TGL 27 147
V15 819 574,0 Transistor
V 16 und
V17T 816 395.0 Transistor SC 238 E=-TGL 27 147
V 18 bis
vV 22 820 358.2 Prangistor SMY 52 TGL 26 530
V23 819 574.0 Trangistor
V24 819 950,.2 Transistor
Vv 25 816 179.7 Transistor SC 239 E~TGL 27 147
V 26 819 574.0 Transistor
V 27 und -
vV 28 816 395.0 Transistor SC 238 E=~TGL 27 147
V 29 bis
V 33 820 358.2 Transigtor SMY 52 TGL 26 530
V 34 804 392.7 Trangistor SF 126 D~TGL 200=8439
vV 35 807 293.71 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200-8466
V 36 814 054.2 Traunsistor SC 236 E-TGL 27 147
vV 37 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200-8466
V 38 814 054,.2 Trangistor SC 236 E=TGL 27 147
V 39 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200~8466
g 22 204 530.1 Transistor SS 218 D-TGL 26 818
un -
V 42 807 293.1 Schaltdiode SAY 32/4 TGL 200=8466
V 43 804 530.1 Trangistor SS 218 D=-TGL 26 818

Schalter 578 227,0

A1 und
A2 578 228,7 Schalterplatte

A1 und

42 819 529.,1 Widerstandsnetzwerk 361215 TGL 29950/
07~B1-9/12

31 812 076.4 Schaltebene

A2_Schalterplatte 578 228.7

A1 und

A2 819 529,19 Widerstandanetzwerk 361215 TGL 29950/
07-B1~-9/12

1 812 076.4 Schaltebens
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Erl#uterungen zu den Leiterplattenansichten (Position der Bauelemente) und den Strom—
laufplinen

Die Bemerkungen auf den Leiterplattenansichten und den Stromlaufplénen sind deutsch-
sprachig ausgefiihrt,

Zur bequemeren Benutzung ist im folgenden jedoch eine nach dem deutschen Alphabet ge-
ordnete Gegeniiberstellung der deutschen und der entsprechenden russischen und eng—~
ligschen Begriffe zu finden.,

TloAcHEHNA K BUNOM NeyaTHHY AT HO3MUIMA meTaJyell ® cxeMaM TOKOIPOXOKISHWUS

SaMeyaHKA Ha BAJAX N3YaTHHX IIAT U CXeMax TOKONDOXOXIEHUA IIPUBENEHH Ha HEMEIKOM
A3uKe. OOHaKo A yIOOHOTO MCIOJNE30BAHUA B IaJbHEMNEM MOXHO NaiITH paCIONOXEHHOE
IO aAfaBUTY CONOCTaBJIGHWE HEMEIKHX ¥ GOOTBETCTBEHHHX DYCCKUX W aHTVIMACKUX
BHpaREHHAR .

Explanations with Respect to P.C, Board Illustrations {Component Location) and
Wiring Disgramms

The notes on p.c. board illustrations and wiring diagramms are in German,

For the convenience of the Ussr,howsver, a compilation is included which gives the
reapective terms in alphabetical order together with the English and Russian equiva-
lents,

Abgleichwerte BeJiMuyHa ¥paBHOBEIMBAHUA Balance of value
Anschliisae guf Lot- BuBOIH CO CTODOHH HIpHNIaiiku View of solder end
seite gesehen

Ansicht von oben B crepxy mammucu Top view

Ansicht Bestiickungs- Bupm Ha CTODOHY View of insertion end
seite

Beggel-TP Beccen-QunpTp HEBKUX 4YaCTOT Bessel-Low pass
Butterworth=HP BerrerBopT-0. BEepXHUX uUacTOT  Butterworth-High pass
Drain Crox Drain

Fagsung,vollst. HoXoM, HOMILNI. Socket,compl,

Filter duanTED Pilter

Pilterart Bun ¢uanTpa Kind of filter
Filterteil Bnor ¢uneTpa Filter unit

Frequenz YacroTra Frequency
Frequenzfaktor KoaffuimeHT 4ACTOTH Frequenzy faktor

Gate _ 3aTBOD Gate

Gestell mit Platte,mont. Vz3roroBageTcs C ILIaTo#, CMOHT. Frame with plate,assembled
Integrator MuTerparop Integrator

Linear JvHeftHan Linear

Schalterplatte Brapuaimmas maTa Switchplate

Source HcToxr Source

Stoffilter vy npCHEE CUABTD Shock filter
{ibersteuert ITe peMo Iy AAIMA Overmodulate
Umschaltung [lepexnwuyerue Commutation
Verstérker Yeunurens Amplifier

I11-4-9-H,452-1,5 Jt 1l222.81



